
产品简介

双DPAK (DDPAK)封装 
适用于高功率应用的创新型顶部散热SMD解决方案

英飞凌推出的首款顶部散热表面贴装器件(SMD)封装，可满足PC电源、太阳能、服务器和
电信等高功率SMPS应用的需求。现有高压技术600 V CoolMOS™ G7超级结 (SJ) MOS-
FET和CoolSiC™肖特基二极管650 V G6的优势与顶部散热的创新理念相结合，为高电流
硬开关拓扑结构（如PFC）提供系统解决方案，为LLC拓扑结构提供高端高效解决方案。

顶部散热一览
基于SMD的SMPS设计支持快速开关，并有助于减少与长引脚封装（例如常见的TO-220
封装）相关的寄生电感。在当今基于SMD的设计中，输出功率受PCB材料的热限制限制，
因为热量必须通过电路板散发。得益于DDPAK的顶部散热概念，可实现电路板和半导体
的热解耦，实现更高的功率密度或更长的系统寿命。

~功耗高约20%
基于DDPAK的SMD解决方案可在标准
散热概念的电路板温度水平上实现高出
20%的输出功率，从而在给定的外形尺寸
下实现更高的功率密度。

~大约低12°C的电路板温度
基于DDPAK的SMD解决方案允许在标
准散热概念的输出功率水平上以大约低
12°C的电路板温度驱动应用，从而延长系
统寿命。

CoolMOS™ C7 Gold (G7) SJ MOSFET 
›› 具有一流的FOM RDS(on) x Eoss

›› 和RDS(on) x Qg

CoolSiC™肖特基二极管G6
›› 提供一流的VF和FOM Qc x VF 

–– 提高的dv/dt稳健性
›› 便捷有效地匹配CoolMOS™ 7  
SJ MOSFET系列

DDPAK封装
›› 创新的顶部散热理念
›› 内置第4引脚开尔文源配置和低寄
生源电感
›› >> 2.000周期的TCOB能力，符合
MSL1标准，完全无铅

CoolMOS™ C7 Gold (G7) SJ MOSFET 
和CoolSiC™肖特基二极管G6
›› 实现最高的能源效率

DDPAK封装
›› 电路板和半导体的热解耦能够克服
PCB的热限制
›› 减少寄生源电感，提高效率和易用性
›› 实现更高的功率密度解决方案
›› 超出最高质量标准

主要优势

主要特性

www.infineon.com/smd-topsidecooling
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DDPAK提供内置第4引脚开尔文源配置和非常低的寄生源电感。独立的“源感”引脚为驱动器提供不受干扰的信号，因此提高了易用
性水平。此第4引脚功能与英飞凌最新的SJ MOSFET和CoolSiC™肖特基二极管技术相结合，可确保最高的效率水平，并允许客户达
到80 PLUS® Titanium标准。

除了效率，还有质量和总拥有成本是高功率市场的重要参数。DDPAK可经受超过2,000个TCOB周期（板上
热循环），并且超出了行业质量要求，确保了稳健可靠的SMPS设计。此外，DDPAK封装可通过更快的组装时
间转向SMD，从而降低生产成本。
将600 V CoolMOS™ G7与英飞凌具有真正差分输入(1EDN TDI)的单通道低侧栅极驱动器系列相结合， 
实现了针对高功率设计受优化的系统解决方案。有关更多信息，请访问www.infineon.com/TDI

第4引脚开尔文源能力 1600 W服务器PSU板在230 VAC时的效率测量
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WITH REGARD TO THE TECHNICAL SPECIFICATIONS OF OUR 
PRODUCTS, WE KINDLY ASK YOU TO REFER TO THE RELEVANT 
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Additional information
For further information on technologies, our products, the  
application of our products, delivery terms and conditions  
and/or prices, please contact your nearest Infineon Technologies  
office (www.infineon.com).

Warnings
Due to technical requirements, our products may contain  
dangerous substances. For information on the types in question, 
please contact your nearest Infineon Technologies office. 

Except as otherwise explicitly approved by us in a written  
document signed by authorized representatives of Infineon  
Technologies, our products may not be used in any life-
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nuclear, military, life-critical or any other applications where a 
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RDS(on) max. [mΩ] CoolMOS™ G7 SJ MOSFET IF [A] CoolSiC™肖特基二极管G6
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